


















































































专利名称(译) 半导体元件，电路，显示装置和发光装置

公开(公告)号 US20030089910A1 公开(公告)日 2003-05-15

申请号 US10/289355 申请日 2002-11-07

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所
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当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所CO.LTD.

[标]发明人 INUKAI KAZUTAKA

发明人 INUKAI, KAZUTAKA

IPC分类号 H01L51/50 G09F9/30 H01L21/336 H01L21/77 H01L21/8238 H01L21/84 H01L27/08 H01L27/092 
H01L27/12 H01L27/32 H01L29/423 H01L29/49 H01L29/78 H01L29/786 H04N5/66 H01L29/76 H01L31
/036 H01L31/112

CPC分类号 H01L27/1214 H01L27/3244 H01L29/42384 H01L29/4908 H01L2029/7863 H01L29/78621 H01L29
/78645 H01L29/78696 H01L29/66757 H01L27/1222 H01L27/1251

优先权 2001345273 2001-11-09 JP

其他公开文献 US7629611

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种电流存储电路，其能够具有小面积，具有少量器件的简
单结构，低消耗电流操作和高制造成品率。将电流存储电路应用于诸如
OLED显示装置的电流驱动型显示装置可以提高像素的开口率和显示装置
的可靠性以及高度功能化显示装置。本发明的特征在于使用具有多个漏
极或源极的晶体管形状的新半导体元件。当半导体元件用于写入元件和
驱动元件两者时，可以仅通过两个半导体元件执行读入和存储电流值并
输出电流，从而可以容易地减少器件占用的面积。显著。
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